BosoD -B081D - BO82D =
B083D-B084D

BIFET-Operationsverstdrker mit SFET-Eingangsstufe,
kleinen Bias- und Offset-Strémen, sehr groBem Ein-
gangswiderstand, interner Frequenzkompensation
(auBer B 080 D) fir 1-Verstérkung, geringer Lei-
stungsaufnahme, Latch-up-frei, groBen Differenz-
und Gleichtakteingangsspannungen, kurzschluBfest
(bei Einhaltung der maximalen Verlustleistung).

Bouform 3 (B 080 D, B 031 D, B 032 D)
4(B083D.B084 D)

Anschiulbelegungen B 080 8o B o#2 8 082 B o84

Offsetabgleichonschliisse 1.5 1.5 - 3,;1 -
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nicht belegt -
1) whhibar (sind interm verbunden)

Aut sinem Spektrum werden selckiien:

Grundtyp 0= lir geringe Anforderungen

m-Typ Dm = {0r hékere Anforderungen

p-Typ Dp = (Gr hichsie Aniorderungen

tTyp Dt = 10r den erweiterten Temperaturbereich

Der Typ B 080 D st extern frequenzkompaniierbor.




Schalt rur F z- (B080) und EingongsoHetkompensotion
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BOMD BONID

Gremtwerte giltig 10r den Betriebstamparoturbereich

min, man
pos. Betriebssponnung Ucc. 1V
neg. Betriebsspannung Ugc.. =18 v
Differenzeingangsipannung Uip -30 +30V
Olelchtoktalngangssponnung Uem =15 +15 V")
Dover des Ausgangskuraschiufistromes
Pigy = SOW % w4
Varlustislstung
8, = 28%C Proe 680 mW
Umgebungttemperotur D., Dm, Dp Typ 8, =10 +70C
Umgebungstemperatur Dt-Typ 8y -25 +85°C
Spernchichttemperatur & +1%0 *C
Logerungstemperatur g =33 +1%0°C

") Die Eingongisponnung darl nur kiciner baw. gleich der Bettiebispon:
nung, héchstens aber 15V sein. . :

Statische Kennwerte min,  typ. max.

Elngangsolluuunnung Ui

ls = 500

D-\'q) 5 15 my
m-iyp 3 6 mV

Dp-Typ 2 3 mv

Ol-iw 3 6 mV

’lr npannunmhub
- 10 O'hu Upss 24 27 v




min  typ mox

Olﬂdﬂﬂh- CMR
unterd ?
Ug= £ 10V, Rg = 10 kOhm

D-Typ 70 92 dB
Dn-. Dp-, Dt-Typ 80 95 d8
Betrlel nnuAgs- SVR
unterd
Meey = tng ViUcee= % 18V),
Rg= 13 kOhm
D 70 93 dB
Dme, Dp~ Dit-Typ 80 100 d8
Stromoufnahme 5o
pro Vertérker 2 2.8 mA
Ei 1 ]
a,"'..‘.’ e o

12 200 pA
Dm-. Dp-, Di-Typ 12 100 pA
Eingulgsuumen a
O-Typ & 400 pA
Dm-. Dp-, DTyp 60 200 pA
Eingangsotisetstrom o
#, =10 bis +70°C DTyp 5 nA
#y =10 bis +70°C Om-, Dp-Typ 3 nA
P, = =25 bis 485 °C DtTyp 10 nA
Eingangsbiasstrom g
8, ~10 bis +70°C oYy 10 nA
#, =10 bls +70°C D, Dp-Typ 7 nA
B, = =25 bis +85°C DiTyp 2 nA
OM Sponnungs— AUt
UQD m\' Ry = 2kOhm
#, =10 bls +70°C D-Typ 15 10°
#y =10 bls +720C Dme, Dp-Typ 25 1w
g = =25 bis $85°C Dt.Typ 25 1w
Eingongsspannungibereich Y, +11 £1ns v

Zur Gewdhrielstung der Funktion mul dis Eingongisponnung 4V Gber
baw. unter £Ucc Hogen.

Dynamische Kennwerte (Uce = £ 15V, R = 2k8, € = 100 pF)

Slevwe-rate U, = 10V 58 13 Vins
Angtiegszeit Uy = W0 mV ', EARNT
Bandbreite fy 2.5 MMz




